PVCraf™

Grafenowe moduty fotowoltaiczne

SPECYFIKACJA
Wiecej energii z 1 m?
@ Zmniejszony wptyw na skutki zacienienia

@ Odpornosc¢ na skutki mikropekniec

WYMIARY

Dtugosc¢ 2102 mm

Szerokos¢ 1040 mm

Wysokosc¢ 35 mm

Rama aluminium anodowane

Waga 23 kg
PARAMETRY TERMICZNE

Pmax -0,353%/C

Isc 0,056%/C

Zakres temperatury pracy -40°Cdo 85°C
CERTYFIKATY | GWARANCJE

Certyfikat IEC 61215 e

Gwarancja 30 lat TECHNOLOGIA

O Zwiekszona wytrzymatosc i trwato$¢ ogniw

2t liverlong O 30lat bezwzglednej gwarancji 165,

e . punktéw
O Maksymalny spadek mocy 0,3% rocznie potaczenia
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PIDi LID 100%
Gwarancja nawydajnoé(: 0,3% maks. spadku mocy rocznie
Klasa odpornosci ogniowej Typ 2

CECHY KLUCZOWE - KORZYSCI ROZNICE TECHNOLOGII

STANDARD PVGRAF™

LAT

GWARANCJI
FreeVolt™

275 miliony
punktéw punktow
potaczenia potaczen

O Krotszy okres zwrotu kosztow inwestycji
3&;‘ stay-powerful O Zwigkszona produkcja energii 0 25% w
) RS TECHNOLOGY stosunku do standardowej technologii BusBar
O Lepsza absorpcja rozproszonego
promieniowania stonecznego

O Nizsze koszty eksploatacyjne

™

Free —

PATENT US# 0358498| EU# 421831 FreeVolt EU &FreeVolt USA
EC 61730IEC 61215UL 1703IEC 62716IEC 60068-2-68IEC61701QUAES24472
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Ogniwo

O Wyeliminowanie wptywu mikropeknie¢ na moc
:““": work-smart” mo.dl.J’fu o . .
- WL TECHNoLOGY O Mniejszy wptyw zacienienia na uzyski energii

Oficjalny dystrybutor FreeVolt:

FreeVolt S.A. owner of: Biuro/Office: Magazyny/Warehouse:
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PL +48 737-737-994 00-867Warszawa 87-148tysomice




NOWA TECHNOLOGIA

Technologia PVGraf™ to prawdziwy przetom w budowie
modutéw fotowoltaicznych.

Opracowana i opatentowana przezFreeVolt™ technologia
PVGraf™, dzieki innowacyjnym rozwiazaniom pozwala na
zwiekszeniewydajnosci nawet o 25%. Zapewniajac przy tym
dtugoletnia, bezawaryjna prace, okresgwarancji na produkt
wynosi bezwzglednie 30 lat! Degradacja modutu to jedynie
0,3% w skali roku co stanowi kolejny przetom w dziedzinie
odnawialnych Zrodet energii.

DANE MECHANICZNE

Ogniwo mono PERC 166*83mm
llo$¢ ogniw 144 (6 x24)
Wymiar modutu 2102 x 1040 x 35 mm
Waga 23 kg
Powtoki 3,2mm powtoka antyrefleksyjna ARC
Rama aluminium anodowane
J.Box P68, 3 diodes
Przewody 4 mm?
dtugosc: pion. -300 mm, poziom -1400mm
Konektory MC4 lub kompatybilne zMC4
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Krzywe pradowo-napieciowe oraz mocowo-napieciowe dla ré6znychnatezen promieniowania
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PVGraf " Grafenowe moduty fotowoltaiczne ECP-PVGRAF-HC 435WP +

WYJATKOWE CECHY GRAFENU

Transparentny(pochtania 2,3% Swiatta)

Bardzo mocny (100-200razywytrzymalszy nizstal)
Elastyczny (moze wydtuzy¢ sie o 20%)

Bardzo dobra przewodnos¢ ciepta - okoto 5000W / mK
Bardzo niskaRezystancja elektryczna

Bardzo wysoka ruchliwos$¢ elektronéw (200,000cm?/Vs)
Ogromna predkos¢ przeptywu elektronu - (1/300)c

DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie w punkcie MPP [V] 41.2
Prad w punkcie Mpp ampp [A] 10.56
Napiecie w obwodzie otwartym woo[V] 49.6
Prad zwarciowy aso [A] 11.10
Moc maksymalna enom [W] 435
Krzywe pradowo-napieciowe w réznychtemperaturach
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Napiecie modutu (V)
M PVGraf | String41(880,4) M SWCT| String40(1006) M BusBar| String38(970,5)

Ekspozycja na $wiatto stoneczne

Dzienne nastonecznienie
M PVGraf M SWCT M BusBar




